
























































































































专利名称(译) 可加工的掺杂三芳基胺空穴注入材料

公开(公告)号 US20130112951A1 公开(公告)日 2013-05-09

申请号 US13/583539 申请日 2010-03-25

[标]申请(专利权)人(译) 夏传军
CHEON KWANG香港乐施会

申请(专利权)人(译) 夏，川军
CHEON，乐施会KWANG

当前申请(专利权)人(译) 通用显示器公司

[标]发明人 XIA CHUANJUN
CHEON KWANG OHK

发明人 XIA, CHUANJUN
CHEON, KWANG OHK

IPC分类号 H01L51/00 H01L51/56

CPC分类号 H01L51/0003 H01L51/56 H01L51/0026 H01L51/0037 H01L51/0054 H01L51/0059 H01L51/0061 
H01L51/0072 H01L51/0081 H01L51/0085 H01L51/5052 H01L51/5088 H01L2251/308 H01L51/0062 
H01L51/002

其他公开文献 US8963132

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了制造溶液处理的OLED的方法。该方法包括沉积包含有机电子受体
和有机电子给体的混合物的有机层，以形成不溶于非极性溶剂的层。包
含有机层的器件可以表现出改善的寿命并且具有较低的工作电压，同时
保持良好的发光效率。
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